






























































































































专利名称(译) 液晶显示装置
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摘要(译)

在具有薄膜晶体管（TFT）的液晶显示（LCD）器件中，TFT包括源电
极，漏电极和半导体层。源电极和漏电极中的至少一个包括包含铜的第
一层和形成氧化物层并覆盖第一层的第二层。当在半导体层和所述源电
极或漏电极之间施加电压时，半导体层与包括所述第一和第二层的所述
源电极或漏电极具有基本线性的电流 - 电压关系。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/99fa9905-1e0d-4b42-a8bb-999dd2b90698
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/041696038/publication/US2010045887A1?q=US2010045887A1
http://appft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PG01&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.html&r=1&f=G&l=50&s1=%2220100045887%22.PGNR.&OS=DN/20100045887&RS=DN/20100045887

